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Основными кандидатными материалами для обращенных к плазме различных элемснтоп

конструкции международной) термоядерного рслкюр;! И Г Л ' а к и ю ш (Ч'|>и.ч.тй и намочим.

Однако при взаимодействии плазмы с поверхностью наряду с распылением будут происходить

их взаимное перепыление, которое может существенно повлиять на накопление в материалах

изотопов водорода. Для моделирования процессов перепыпения нснользовллась магнетгошия

распылительная система, где бомбардировке ионами дейтерия подвергались как однородные

мишепи из Ш и Ве, так и составные секторные каходы-мишеин с различным с а л г а ш т с м

площадей этих материалов. Энергия ионов дейтерия составляла 200-300 ^В для бериллисньк и

составных мишеней и около 600 эВ - для вольфрамовой при средней дозе 4 1025 м".

Накопление дейтерия исследовалось на участках распыления и перепыления мшнснсП

методом регистрации ядер отдачи, элементный состав мишеней определялся методом обратного

рассеяния ионов. В результате проведенных работ показано, что :

1. Перепыленные соссажденные слои на бериллии содержат 50 ат.% Ве и 40 ат.% О,

концекграция атомов вольфрама не превышает 1 ат.%

2. Интегральная концентрация дейтерия в однородной бериллневой мишени и в тонах

перепыления на бериллиевьк секторах составляет ~ 2 1021 м" : , отношение О/Ве 0,1-0,12 и слабо

зависит от соотношения площадей бериллия и вольфрама в составных мишенях.

3. Накопление дейтерия в вольфрамовых секторах сильно зависит от условий

перепыпения на них бериллия и варьируется в пределах от 1 (для однородной вольфрамовой

мишени) до 7 ат.%. Большее значение соответствует большей доли плошали бериллия в

составной мишени.

4. В зонах распыления отношение О/Вс в несколько раз меньше, чем в мерепыжчшых

слоях на всех мишенях. Содержание кислорода в этих зонах мало (< 2 ат.%), а интегральная

концентрация польфрама не превышает 10 см1 .
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